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晶体硅太阳电池热斑耐久性能试验方法

1 范围

本标准规定了晶体硅太阳电池热斑耐久性能的试验原理、仪器设备、试验步骤和试验结果等。
本标准适用于单晶硅、多晶硅太阳电池,也可用于经过封装,但电池的电路单独引出的样品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
IEC60904-1 光伏器件 第1部分:光伏电流—电压特性的测量(Photovoltaicdevices—Part1:

Measurementofphotovoltaiccurrent-voltagecharacteristics)
IEC60904-9 光伏器件 第9部分:太阳模拟器性能要求(Photovoltaicdevices—Part9:Solar

simulatorperformancerequirements)
IEC61215-2 地面用晶体硅光伏组件(PV) 设计鉴定和定型 第2部分:试验程序[Terrestrial

photovoltaic(PV)modules—Designqualificationandtypeapproval—Part2:Testprocedures]
UL1703 平面光伏电池板(Flat-PlatePhotovoltaicModulesandPanels)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

太阳电池电流-电压象限 theI-Vquadrantsofsolarcell
以电压为x 轴、电流为y 轴,以光照条件下太阳电池吸收光功率对外输出电功率的工作区域为第

一象限的二维平面,见图1。

       a) 光照条件下                  b) 无光照条件下

图1 太阳电池电流-电压象限

3.2 
额定串联电池数 ratedseriescellnumber
s
光伏组件中一个旁路二极管并联的电池数量最大值。
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